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CAPACIDADES PREVIAS

1) Comprension de la fisica y funcionamiento de dispositivos semiconductores basicos (en particular, diodos y MOSFET) y sus

procesos de fabricacion.

2) Comprension del disefio basico de circuitos integrados.

3) Comprensién de las técnicas basicas de caracterizacion de dispositivos electronicos.

METODOLOGIAS DOCENTES

Clases tedricas y de problemas: 18 h. Practicas de laboratorio: 12 h.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

1. Ser capaz de comprender e idear posibles soluciones a los retos a los que se enfrenta la industria microelectrénica en el contexto

de la electronica flexible e impresa.

2. Comprender los principales procesos de fabricacion de dispositivos de electrdnica flexible e impresa.

3. Conocer las propiedades fisicas de los materiales utilizados en estas aplicaciones.

4. Comprender la fisica y el funcionamiento de dispositivos utilizados en electrénica flexible e impresa, asi como soluciones para

aumentar su rendimiento.

5. Conocer y comprender las principales aplicaciones de la electrdnica flexible e impresa, asi como las arquitecturas necesarias para

las mismas.

HORAS TOTALES DE DEDICACION DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje
Horas grupo grande 18,0 18.00
Horas grupo pequefio 12,0 12.00
Horas aprendizaje auténomo 70,0 70.00

Dedicacion total: 100 h
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CONTENIDOS

Materiales
Descripcion:

Breve revision de los fundamentos de los materiales flexibles. Fisica de semiconductores amorfos y materiales organicos.
Sustratos. Tintas conductoras. Dieléctricos. Interfaces y contactos para electrdnica flexible e impresa. Mecanica de la estructura
de capa fina sobre sustrato flexible. Caracterizacion

Objetivos especificos:
Conocer las propiedades fisicas de los materiales utilizados en electrénica flexible e impresa.

Actividades vinculadas:
1) Problemas y soluciones.
2) Préctica de laboratorio: Modificacién de tintas e interaccién con sustratos.

Dedicacion: 7h 15m

Grupo grande/Teoria: 4h
Grupo pequefio/Laboratorio: 3h
Aprendizaje auténomo: Oh 15m

Procesos de fabricacion

Descripcion:

Procesos de solucién. Técnicas de deposicion CVD, PECVD y VPD. Micro/nanofabricacion sobre sustratos flexibles. Métodos de
impresidn: impresion inkjet, serigrafia, huecograbado, electrospray, R2R,...impresién 3D. Sinterizacion. Recubrimiento y
encapsulacion.

Objetivos especificos:
Comprender los principales procesos de fabricacidon de le electrénica flexible e impresa.

Actividades vinculadas:
1) Problemas y soluciones.

2) Practica de laboratorio: Fabricacién de componentes mediante técnicas de impresion.

Dedicacion: 8h 20m

Grupo grande/Teoria: 5h
Grupo pequefio/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autonomo: 0h 20m
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Dispositivos

Descripcion:
Descripcion del perfil de dopado, estructura, fabricacién de los dispositivos MOS en TFT. Modelado, caracteristicas.

Objetivos especificos:
Transistores de capa fina (TFT): tipos. Transistores de capa fina: fisica, funcionamiento y modelado. Otros dispositivos para
electrdnica flexible e impresa: diodos, LED, OPV, sensores. Fiabilidad.

Actividades vinculadas:
1) Problemas y soluciones.

2) Practica de laboratorio: Simulacién de transistores de capa fina (TFT) mediante TCAD (proceso y funcionamiento).

Dedicacion: 8h 20m

Grupo grande/Teoria: 5h
Grupo pequefio/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autonomo: 0h 20m

Aplicaciones

Descripcion:
Electrdnica hibrida flexible. Electrénica, pantallas y conjuntos de sensores de gran superficie. Disefio de circuitos de Electrdnica
Flexible. Monitorizacion de salud portatil. Bioelectrdnica. Aplicaciones inaldambricas y sensores IoT.

Objetivos especificos:
Conocer y comprender las principales aplicaciones en electrénica flexible e impresa, asi como las arquitecturas necesarias para las
mismas.

Actividades vinculadas:
Problemas y soluciones.

Dedicacion: 4h 15m
Grupo grande/Teoria: 4h
Aprendizaje auténomo: Oh 15m

SISTEMA DE CALIFICACION

Examen (dos examenes parciales, un examen de segunda convocatoria): 60%
Practicas de laboratorio: 40%

NORMAS PARA LA REALIZACION DE LAS PRUEBAS.

Examen escrit: cuestiones y problemas.

Informes de practicas de laboratorio.
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